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引引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范针对基带衰落模拟器的校准方法,分别从参考晶体振荡器频率准确度、路径

损耗、多普勒频移、频率响应、直流偏置电压、频谱纯度、路径时延、I/Q不平衡、信

道通路直通、功能检查的方面进行了规定,并在附录中给出了校准项目的测量不确定度

评定示例。
本规范为首次发布。

Ⅲ

JJF1532—2015



基带衰落模拟器校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的基带衰落模拟器的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1286—2011 无线信道模拟器校准规范

注:凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最

新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

基带衰落模拟器对输入信号进行抽样,利用数字信号处理算法对抽样数字序列进行

处理,然后将处理后的数字序列经过数模转换、滤波等环节输出,能够完全参数化地实

时仿真建立信号传播环境模型,模拟多普勒频移、瑞利衰落、莱斯衰落等信号传播特

征,具备GSM、CDMA、WLAN等无线通信标准的信道模拟能力,主要用于无线通信

设备和产品的研发、制造和评估。

4 计量特性

4.1 参考晶体振荡器

频率:10MHz
准确度:1×10-6

4.2 路径损耗

路径损耗范围:0dB~50dB
最大允许误差:±0.3dB

4.3 多普勒频移

多普勒频移范围:0.1Hz~1600Hz
最大允许误差:±1%

4.4 频率响应

频率范围:5Hz~160MHz
频率响应:-0.6dB~+0.1dB

4.5 直流偏置电压

直流电压范围:-2V~2V
最大允许误差:±2mV

4.6 频谱纯度:<-60dBc
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